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Typenreihe/Typerange T308N 2000 2200 2400 2600*
Elektrische Eigenschaften Electrical properties
Hdchstzuldssige Werte Maximum permissible values
Uorm, Urru Periodische Vorwirts- und repetitive peak forward off-state 2000...2600 V
Riickwdrts-Spitzensperrspannung andreverse voltages
ItRMsm Effektiver DurchlaBstrom RMS on-state current 550 A
bravm Dauergrenzstrom average on-state current tc=85°C 308 A
' to=76°C 350 A
ham Periodischer Spitzenstrom repetitive peak on-state current 3200 A
lrsm StoBstrom-Grenzwert surge current t=10ms,ty 45°C 5000 A
t=10ms,ty=125°C 4500 A
fizdt Grenzlastintegral JiBdt-value t=10ms,4;< 45°C 125000 A%
t=10ms, t;=125°C 100000 A%
(di/dt),e  Kritische Stromsteilheit critical rate of rise of on-state current nicht periodisch/non repstitive 700 Alps
Dauerbetrieb/continuous operation, i = 1100 A 135  Alus
Steuergenerator/pulse generator:
U, =10V,la=1A, dig/dt=1A/us
(du/dt)e,  Kritische Spannungssteliheit critical rate of rise of off-state voltage ~ up =67% Upau
5, Kennbuchstabe/Sthletter € 400 V/ps
5.Kennbuchstabe/sthletter F 1000 V/ps
Charakteristische Werte Characteristic values
Uy Obere Durchlafispannung max. on-state voltage tj= 25°C,lr=1100A 2,55 V
Uro) Schleusenspannung threshold voitage ty=125°C 11V
rr Ersatzwiderstand sloperesistance ty=125°C 1,6 mQ
Ugr Obere Ziindspannung max. gate trigger voltage t4= 25°C,up=8V,Ra=5Q 2 VvV
lar Oberer Ziindstrom max, gate trigger current ty= 256°C,up=6V,Ra=5Q 200 mA
Unterer Ziindstrom min. gate trigger current t4=125°C,up=6V,AA=5Q 10 mA
n Oberer Haltestrom max, holding current tyj= 25°C,up=6V,Ra=5Q 300 mA
I Oberer Einraststrom max. latching current tj= 25°C,Uup=6V,Rex=10Q 1,2 A
- Steuergenerator/pulse generator;
la=1A,dig/dt =1A/us, ty=20us
Ip, In Qberer Vorwirts- und Riickwarts- max. forward off-state and t4 = 125°C, tip = Upam (Ur = Urpm) 50
Sperrstrom reverse currents
tga Oberer Ziindverzug max. gate controlled delay time Steuergenerator/pulse generator: 4 ps
. la=1A, dio/dt=2A/us
tq Typische Freiwerdezeit typlcal turn-offtime Prifbedingungen Seite/test conditions page 21 350 s
Coul Typische Nullkapazitét typical zero capacitance ty=26°C,f=10kHz 3 nF
Thermische Eigenschaften Thermal properties
Innerer Warmewiderstand thermal resistance, junctionto case
Rinic fiir beidssitige Klihlung for two-sided cooling © =180%|, sinus = 0,056°C/W
DC = 0,05 °C/W
Rinacia fiir anodenseitige Kithiung for anode-sided cooling © =180°%l|, sinus = 0,091°C/W
DC = 0,085°C/W
Betriebstemperatur operating temperature —40°C...+125°C
Lagentemperatur storage temperature —40°C...+1580°C
Mechanische Eigenschaften Mechanical properties
G Gewicht weight 100 g
F AnpreBkraft clamping force §500...8000 N
Masbild outline Seite/page 235
Kriechstrecke creepage distance 17 mm
Feuchteklasse humidity classification DIN 40040 Cc
Schiittelfestigkeit vibration resistance f=50Hz 5x9,81 m/s?

* Fir grdBere Stilckzahlen bitte Liefertermin eriragen/Delivery for larger quantities on request
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DurchlaBkennlinien/On-state characteristics
a — Typische Kennlinlervtypical characteristics
b — Grenzkennliniern/limiting characteristics
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Hdchstzuldssige Gehdusetemperatur tg
Maximum allowable ¢ase temperature tc
- ===== anodenseitige Kithlung/anode sided caoling

beidseitige Kilhlung/two-sided cooling
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Hdchstzuldssige Kithimitteltemperatur ta bei beidseitiger Luftselbstkiihiung,
KihlkSrper K 0,36 S.
Maximum allowable cooling medium temperature ta at natural two-sided cooling,
heatsink type K 0.36 S.
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DurchlaBverlustleistung Prayw/On-state power loss Pray
Parameter: StromfluBwinke! ®/current conduction angle ©
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Tram [A] —e

Hdachstzuldssige Kithimitteltemperatur ta bel anodenseltiger Kithlung,

Kihikdrper KLO1C

Maximum allowable cooling medium temperature ta at anode side cooling,

heatsink type KL 91 C

Luftselbstkihlung/natural cooling
verstarkig Kiihlung/forced cooling, Vi = 50 /s
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Hdchstzuldssige Kuhimitteitemperatur ta bei verstérkter beldseitiger Kiihlung,

Kihlkérper K 0,12 F, Vi, = 50 Vs.

Maximum allowable cooling medium temperatura taat forced two-sided cooling,
heatsink type K 0.12 F, Vi = 50 I/s.
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Transienter innerer Warmewiderstand Znyc DurchlaBverlustleistung Praw/On-state power loss Pray
Transient thermal impedance, junction to case, Zynyc Parameter: StromfluBwinkel ©/current conduction angle ©
————— anodenseitige Kiihlung/anode sided cooling .
beidseitige Klihlung/two-sided cooling
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Héchstzuldssige Gehdusatemperatur tg Héchstzulidssige Kihimitteltemperatur t4 bei anodenseltiger Kithlung,
- Maximum allowable case temperature tc Kiihikérper KL 91 C
----- anodenseitige Klihlung/anode sided cooling Maximum allowable cooling medium temperature ta at anode side cooling,
beidseitige Kihlung/two-sided cooling heatsink type KL 91 C
----- Luftselbstkiihlung/natural cooling
verstérkte Kiihlung/forced cooling, V. = 50 I/s
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Bild/Fig. 11 Bild/Flg. 12
Héchstzuléssige Kiihimitteltemperatur ta bei beldseitiger Luftselbstkiihlung, Hochstzuldssige Kihimitteltemperatur ta bei verstarkter beidseitiger Kuhlung.
Kihlkérper K 0,38 S. Kiihlkérper K 0,42 F, VL = 50 Vs.
Maximum allowable cooling medium temperature taat natural two-sided cooling, Maximum allowable cooling medium temperature taat forced two-sided coolmg,
heatsink type K 0.36 S, heatsink type K012 F, Vi = 50 I/s.
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Bild/Fig. 13 Bild/Fig. 14
Transienter innerer Wirmewiderstand Zynuc Uberstrom krov bei anodenseitiger Kithlung, Kithikérper KL'91
Transient thermal impedance, junction to case, Zync Overload on-state cuurent lxoy at anode side cooling,
————— anodenseitige Kiihlung/anode sided coaling heatsink type KL91C
beldseitige Kiihlung/two-sidedccoing ~ cem——— Luftselbstkiihlung/natural coaling, ta = 45°C
—— verstérkte Kiihlung/forced cooling, Vi = 50 /s, ts = 35°C
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Bild/Fig. 15 Bild/Fig. 16
Uberstrom Iyov bei beidseitiger Luftselbstkiihlung, ta = 45°C, Uberstrom Ioy bei verstiirkter beidseitiger Kihlung, ia = 35°C,
Ktihlkérper K 0,36 S. Kﬁhlkﬁrpqr KO,2F, V. =50 I/s.
Overload on-state current Iyoy at natural two-sided cooling, ta = 45°C, Overload on-state current Iyoy; at forced two-sided cooling, ta = 35°C,
heatsink type K 0.36 8. heatsink type K 0,12 F, V. =50 I/s,
Parameter: Vorlaststrom/pre-load current lravyon Parameter: Vorlaststrom/pra-load current ko
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Bild/Fig. 17 Bild/Fig. 18
Héchstzuldssiger DurchlaBstrom Iyt bet Aussetzbetrieb und anodenseitiger Héchstzuldssiger DurchiaBstrom Innt bei Aussetzbetrieb und verstarkter
Luftselbstkihlung, ta = 45°C, Kihlkdrper KL 91 C. anodenseitiger Kiihlung, t4 = 35°C, Kiihlkérper KL 91 C, Vi_= 50 I/s.
Limiting on-state curent Inyr during intermittent operation at natural Limiting on-state current Innr during intermittent operation at forced
anode sided cooling, tA = 45°C, heatsink typa KL 91 C. anode-sided cooling, ta = 35°C, heatsink type KL91 G, V. = 50 /s,
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Bild/Fig. 19
Hdchstzuldssiger Durchlafstrom Inyr bei Aussetzbetrieb und natiirlicher
beidseitiger Kithlung, ta = 45°C, Kiihikérper K 0,36 S.
Limiting on-state current It during intermittent operation at natural
two-sided cooling, ta = 45°C, heatsink type K 0.36 S.
Parameter: Spleldauer/cycle duration SD
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Grenzstrom lyoym bei anadenseitiger Kiihlung, Kithlkdrper KL 91 C,
Ugm = 0,8 Unam.
Limiting overload on-state current Irovm at anode-sided cooling,
heatsink type KL 91 G, ugy = 0.8 Uprm.
a - Belastung aus Leerlauf/current surge under no-load conditions
b - Belastung nach Betrieb mit Dauergrenzstrom traym/
current surge occurs during operation at limiting mean on-state current
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Ziindbereich und Spitzensteuerleistung bei up = 6 V.
Gate characteristic and peak gate power disslpation atup =6V,

Parameter: a b ¢ d
Steuerimpulsdauer/Pulse durationt, [ms] 10 1 056 0,1
Héchstzuldssige Spitzensteuerlelstung/

Maxirmum allowable peak gate power W} 40 80 100 150

. tgalke]
10?

Bild/Fig. 20

Héchstzuldssiger DurchlaBstrom iy bei Aussetzbetrieb und verstiirkter
beldseitiger Kiihlung, ty = 35°C, Kihlkérper K 0,12 F, VL =50 V/s.
Limiting on-state current Innr during intermittent operation at forced
two-sided cooling, to = 35°C, heatsink type K 0.12 F, Vi, =50 U/s.
Parameter: Spieldauer/cycle duration SD
Vorlaststromvpreload cument havivog
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Bild/Fig. 22

Grenzstrom Inovu bei beidssitiger Kihlung, Kiihikérper K 0,36 S und K 0,32 F,

tpm = 0,8 Unnm.

Limiting overload on-state current lyowm at two-sided caoling,
heatsink type K 0.36 S and K 0.12 F, upy = 0.8 Ugam.
a - Belastung aus Leerlauf/current surge under no-load conditions
b — Belastung nach Betrieb mit Dauergrenzstrom lraym/
current surge occurs during operation at limiting mean on-state current

rating fravm

10!

10 20 4060 VO 200 4«0 &0 1 2

mA

Tetnw  (DSae
tmnw e

Bild/Fig. 24

-t

46‘08)()601@[)

lg —w=—

Ziindverzdgerungszeit tyq bei iny = 100 A, t; = 25°C.

Gate contralled delay time tgq at itm = 100 A, ty = 25°C.
a — duferster Verlauf/limiting characteristic
b — typischer Verlauf/typical characteristic
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Bild/Fig. 26 . Bild/Fig. 26
Nachlaufiadung Qs in Abh#ingigkeit von der abkommutierenden Stromstellheit Ausschnitt aus Bild 25/Detail of fig. 25

-di/dt bei t; = 125°C. — Der angegebene Verlauf wird von 90% aller Thyristoren
nicht Uberschritten.

Lag charge Qg versus the rate of decay of the on-state current -di/dt
at ty; = 125°C, —These curves are valid for 90% of all thyristors.
Parameter: DurchlaBstrom lry/On-state current iry
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